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Znane dotychczas §rodki do czyszczenia na

sucho bez uzycia wody oraz do usuwania ttu-

stych plam z tkanin i odziezy oparte sg na dzia-
taniu latwo lotnych rozpuszczalnikéw organicz-
nych (benzyna, benzen, tréjchloroetylen itp) albo
tez stanowig je drobno sproszkowane substancje
organiczne i mineralne, odznaczajgce sie duzag
zdolnoScia wchlaniania dzieki rozwinietej w
znacznym stopniy powierzchni absorbujacej.

Usuwanie plam z tkanin i odziezy przy uzyciu
latwo lotnych rozpuszczalnikéw organicznych jest
o tyle niedogodne, Ze zazwyczaj pozostawiaja
one zacieki oraz jasniejsze miejsca po dawmej
plamie, zwtlaszcza, gdy tkanina jest juz w ca-
toSci nieco przybrudzona.

Sproszkowane substancje chlonne, ktére w cza-
sie czyszczenia weiera sie w tkanine w miejscu
brudnym lub zaplamionym, nie zostawiajg
wprawdzie zaciekéw, jednak dzialanie ich jest
powierzchowne, a zatem malo skuteczne, gdyz
plamy po pewnym czasie odnawiajg sie.

Srodek do. czyszczenia na sucho i usuwania
ttustych plam z tkanin wedlug wynalazku, nie
posiada zupelnie wyzej wymjienionych wad §rod-
kéw stosowanych dotychczas, to znaczy czySci
gruntownie i nie pozostawia zaciekéw.

Srodek wedlug wynalazku, posiadajacy po-

gekl sklada sie z w_;gm rongizalnikg
i mineralnych VA:w- reh tancii o 21

Cznie rozw rozwiniete] ewrg
czym rozpuszczalnikiem organicznym jest wy-
sokowrzaca substancja lub mieszanina takich
substancji, stala w temperaturze pokojowej. Ja-
ko wysokowrzgce substancje nadajq sie zwlasz-
cza chlorowane weglowodory aromatyczne takie,

jak dwutréj- i czterochlorobenzeny.

Jako substancje o x"ozwinietej powierzchni
czynnej mozna stosowaé materialy takie, jak

talk, tlenek magnezowy, Zziemia okrzemkowa,

} kreda strgcona, skrobia.
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- 8pos6b czyszczenia tkamin za pomocsg Srodka
wedlug wynalazku polega na nakladaniu go cien-
ka warstwy na tmeﬁee czyszczone, Przez posy-
py!wahle lub nacieranie tkaniny i nastepnym
‘ogrzaniu go w celu stopienia i odparowania roz-
.puszczalnika. Rozpuszezalnik po stopieniu wsig-
ka w tkanine, rozpuszcza w sobie tluszcz, prze-
nosi go do substancji chtonnej pozostajgcej na
powierzchni tkaniny, po czym sam ulatnia sie.
Po ulotnieniu sie rozpuszczalnika zczyszcza sie
z powierzchni tkaniny substancje chlonng, za-
wierajgcg tluszcz wyciaggniety z tkaniny.

W praktyce przeprowadza sig to zwykle w ten
sposéb, ze miejsce z nalozonym $rodkiem we-
diug wynalazku prasuje sie gorgcym zelazkiem
przez kawalek czystej szmatki bawemianej.

Nowy S$rodek nadaje sie szczegbélnie dobrze
do czyszczenia i usuwania tlustych plam z tkanin
welnianych i pétwemianych, a zwlaszcza usuwa
doskonale plamy z tluszezu i brudu gleboko prze-
sycajacego tkanine.

Przykide®]I. 4 czeéci wagowe p-dwuchlorobenzenu,
2 czesSci wagowe ziemi okrzemkowej i 2 czeéci
wagowe kredy strgconej miesza sie dokladnie
i miele na drobnoziarnisty proszek. Otrzymanym
proszkiem posypuje si¢ w cienkiej warstwie za-
plamione miejsca na tkaninie, po czym miejsca
te prasuje si¢ goragcym zelazkiem poprzez szmat-
ke baweliang. Po skoficzonym prasowaniu zczy-
szcza sig tkanineg za pomocg szezotki. Uzyskuje
sie czysta powierzchnig tkanmy, bez plam i za-
ciekéw.

Przyktad II. 6 czeSci wagowych tréj — lub
czterochlorobenzenu albo mieszanine' 4 czeéci
wagowych p-dwuchlorobenzenu i 1 czeéci wa-
gowej tréjchlorobenzenu stapia sig i miesza do-

kladnie z 8 czgSciami wagowymi talku i 1 cze-
S§ciag wagowa tlenku magnezowego. Uzyskuje
sig plastyczng masg, z ktérej formuje sig ksztalt-
ki twardniejagce po oziebieniu do temperatury
pokojowej.

Otrzymang ksztaltkg pociera sie oczyszczane
miejsca na tkaninie, po czym postepuje sie tak,
jak w przykladzie I.

Zastrzezenia patentowe

1. Srodek do czyszczenia na sucho i usuwania
ttustych plam z tkanin, w postaci proszku lub
ksztaltek, sktadajacy sie z organicznego roz-
puszczalnika i mineralnych lub organicznych,
drobno sproszkowanych substancji o znacz-
nie rozwinietej powierzchni czynnej, zna-
mienny tym, ze jako rozpuszezalnik organicz-
ny zawiera Wysokowrzaca substancje lub
mieszanine takich substancji, stala w tem-
peraturze pokojowej.

2. Srodek wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
jako wysokowrzacy substancje zawiera chlo-
rowany weglowod6ér aromatyczny.

3. Srodek wedlug zastrz. 1, 2, znamienny tym,
ze jako substancje o rozwinietej powierzchni
czynnej zawiera talk, tlenek magnezowy, zie-
mig okrzemkowq, krede stracong lub skrobie.

4, Sposéb czyszezenia tkanin za pomocg frodka
wedlug zastrz. 1—3, znamienny tym, ze §ro-
dek naklada si¢ na miejsce czyszczone cien-
ka warstwy przez posypanie lub natarcie
tkaniny i ogrzewa w celu stopienia i odparo-
wania rozpuszezalnika, po czym powierzchnie
tkaniny zczyszcza sie.

Inz mgr Wanda Jaros

Wzér jednoraz. CWD, zam. PL/Ke, Cxest. zam. 2913 12, 11. 58, 100 egz. Al pism. kl. 3.



	PL40437B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


